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(57) Спосіб визначення величини співвідношення
концентрацій вакансій галію і миш'яку в монокри-
сталах нелегованого арсеніду галію, який включає

опромінювання зразка лазером, репстрацію
люмінесцентного випромінювання зразка, знаход-
ження величини співвідношення інтенсивностей
смуг випромінювання, яку відмічають на осі абс-
цис, який відрізняється тим, що на вісь ординат
наносять шкалу значень співвідношення концен-
трацій вакансій галію і миш'яку і за градуювальним
графіком на цій шкалі визначають величину
співвідношення концентрацій вакансій галію і
миш'яку, яка відповідає величині співвідношення
інтенсивностей смуг випромінювання

Винахід відноситься до вимірювальної техніки
Відомим Є спосіб ("Оптоэлектроника и полуп-

роводниковая техника", 1998, №33, С 204-211 -
прототип) визначення величини концентрації ато-
мів вуглецю, що займають вакансії миш'яку в мо-
нокристалах нелегованого арсеніду галію, який
включає опромінювання зразка лазером, реєстра-
цію люмінесцентного випромінювання зразка, зна-
ходження величини співвідношення інтенсивнос-
тей смуг випромінювання, яку відмічають на осі
абсцис, нанесення на вісь ординат шкали значень
концентрації атомів вуглецю, що займають вакан-
сії миш'яку, і визначення, за градуювальним графі-
ком, на цій шкалі величини концентрації атомів
вуглецю, що займають вакансії миш'яку, яка відпо-
відає величині співвідношення інтенсивностей
смуг випромінювання

Однак цим способом неможливо визначити
величину співвідношення концентрацій вакансій
галію і миш'яку, тому що на осі ординат нанесено
шкалу значень концентрації атомів вуглецю, що
займають вакансії миш'яку

Задача винаходу полягає в тому, щоб створи-
ти спосіб, в якому за рахунок технологічних мож-
ливостей можливо було б визначити величину
співвідношення концентрацій вакансій галію і
миш'яку в монокристалах нелегованого арсеніду
галію

Це досягається тим, що зразок опромінюють

лазером, репструють люмінесцентне випроміню-
вання зразка и визначають співвідношення двох
певних смуг випромінювання, величину якого від-
мічають на осі абсцис, на вісь ординат наносять
шкалу значень співвідношення концентрацій вака-
нсій галію і миш'яку і за градуювальним графіком
на цій шкалі визначають величину співвідношення
концентрацій вакансій галію і миш'яку, яка відпові-
дає величині співвідношення інтенсивностей смуг
випромінювання

Запропонований порядок визначення величи-
ни співвідношення концентрацій вакансій галію і
миш'яку

Зразок (кристал GaAs) поміщають у скляному
посудину Дьюара з рідким азотом, розташовану на
предметному столику На зразок направляють ви-
промінювання гелій-неонового лазера з довжиною
хвилі О.бЗмкм Фотолюмінісценція зразка прохо-
дить через спектрометр і и репструють на стрічці
самописця (або ЕОМ) за допомогою фо-
топідсилювача або фотодюда За спектром фото-
люмінісценцм знаходять величину співвідношення
інтенсивності смуги випромінювання з енергією
максимуму 1,49еВ (І149), яка обумовлена перехо-
дом - домішковий атом вуглецю-валентная зона і
інтенсивності крайового випромінювання з
енергією максимуму 1,51еВ (h 51), тобто І149/І151
Знайдену величину h 49/I151, відмічають на осі абс-
цис На осі ординат наносять шкалу значень
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співвідношення концентрацій вакансій галію і співвідношення концентрацій вакансій галію і
миш'яку На підставі градуювального графіка, миш'яку в промислових монокристалах напівізо-
ВІДПОВІДНО до величини І149/І151, знаходять вели- люючого нелегованого арсеніду галію, що одер-
чину співвідношення концентрацій вакансій жані ВІДПОВІДНО ДО ТУ 48-4-276-92 (концентрація
миш'яку ([VAS]) І галію ([VG S ]) , тобто [VAS]/[VG3], В фонової ДОМІШКИ вуглецю ~ 5 - 1 0 1 6 С М ) та їх закор-
кристалі донних аналогів

Спосіб призначено для визначення величини
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